SOUHRN

Vyzkum a technologie tenkych dielektrickych vrstev jsou dulezit¢é pro vyvoj novych
dielektrickych soucastek a systémd. Mirou schopnosti dielektrika se polarizovat je relativni
permitivita (g,).

V praci je studovana relativni permitivita polymernich filmd PMMA dotovanych diphenyl
sulfoxidem (DS), ktery obsahuje permanentni dipoly.

Vzorky PMMA byly pfipravovany z roztoku na odstfedivce o tloustce cca 1000 nm. Vzorky
byly kontaktovany Au kontakty o tloustce cca 100 nm katodovym naprasovanim. Na téchto
strukturach byla méfena kapacita a vodivost. Ze vztahu pro deskovy kondenzator byla vypoctena
hodnota relativni permitivity filmi. Dale byla stanovena forma a koncentracni profil dopantu
v polymernim filmu a vliv koncentrace dopantu na teplotu skelného pfechodu (T,). Byla studovéana
relativni permitivita v zavislosti na teplot€, koncentraci dopantu, tloustce filmu, vné&jSim napéti a
frekvenci.

Z vysledkli je patrné, ze relativni permitivita PMMA roste s rostouci koncentraci dopantu
obsahujiciho permanentni dipdly. Relativni permitivita dotovanych filmit PMMA vzrista s rostouci
teplotou. V prubehu ohifevu (v intervalu 20 az 120 °C) byla u dotovanych filmi namétena Curieova
teplota, kdy dochazi k pfechodu z feroelektrického stavu do paraelektrického. Teplotni zavislost &,
zavisi na tloustce filmu PMMA. S rostouci frekvenci klesd relativni permitivita. S pfilozenym
vnéjsim stejnosmérnym napetim roste Curieova teplota a zvySuje se reprodukovatelnost méfeni &,.
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